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LIMITI DI ESPOSIZIONE INTENSITÀ DI CAMPO 
ELETTRICO E (V/m) 

INTENSITÀ DI CAMPO 
MAGNETICO H (A/m) 

DENSITÀ DI POTENZA D 
(W/m2) 

0,1< f ≤3 MHz 60 0,2 – 

3< f ≤ 3000 MHz 20 0,05 1 

3< f ≤ 300 GHz 40 0,01 4 
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VALORI DI ATTENZIONE INTENSITÀ DI CAMPO 
ELETTRICO E (V/M) 

INTENSITÀ DI CAMPO 
MAGNETICO H (A/M) 

DENSITÀ DI POTENZA D 
(W/M2) 

0,1MHz< f ≤300 GHz 6 0,016 0,10 (3MHz– 300 GHz) 
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OBIETTIVI DI QUALITÀ INTENSITÀ DI CAMPO 
ELETTRICO E (V/m) 

INTENSITÀ DI CAMPO 
MAGNETICO H (A/m) 

DENSITÀ DI POTENZA D 
(W/m2) 

0,1MHz< f ≤300 GHz 6 0,016 0,10 (3MHz– 300 GHz) 

 


